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This Specification contains a small amount of data
which may not be legible. It has been acquired
directly from the manufacturer or standards
organization and Technical Indexes/IHS have not
been able to obtain a better copy.

If the quality of this Specification is not fit for your
intended purpose, please contact the relevant
manufacturer or standards organization to clarify the
details you require.
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Harmonisiertes Gltebestitigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
Bauartspezifikation

HF-Transistor BFY 90

DIN
45953

Teil 2

nach dem Harmonisierungsdokument

CECC 50002 - /¢

_ gezogen worden.

in Diiv. 45 900 und DIN 45 901 Teil 1 bis Teil 13 (ohne Teil 10) festgelegt.

Vorbemerkungen

spezifikation, Bauartspezifikation, Vordruck fiir Bauartspezifikation.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Harmonised system of quality assessment for electronic components; detail specification; HF-Transistor Type BFY 90

Diese Norm ist die Einzelspezifikation fiir den Transistor BFY 90. Sie entspricht dem Vordruck fir Einzelspezifikationen

des ,CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)* im «Europidischen Komitee fiir elektrotechnische
Normung (CENELEC)“. In diesem Dokument sind als Bezugsdokumente, soweit vorhanden, IEC-Publikationen heran-

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonische Giitehestatigungssystem sind

Die deutsche Ubersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specification, sectional
specification und (blank) detail specification wurde insofern geidndert, als das Wort ,Norm* durch
.Spezifikation" ersetzt wurde, um MiBverstindnisse mit zum Teit anders definierten Begriffen zu ver-
meiden. In Zukunft lautet die Ubersetzung also: Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmen-

Wihrend einer Ubergangszeit kénnen beide Ubersetzungen noch nebeneinander auftreten, gegebenen-
falls auch unterschiedlich zwischen nationalem Titelblatt und nachfolgendem CECC-Text.

Das zustandige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Komitee K 631 ,Halbleiterbauelemente
und integrierte Schaltungen* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIGTER QUALITAT

IN UBEREINSTIMMUNG MIT: DIN 45939 Teil 1
DIN 45 953 Teil 1

4]
DIN 45953 Teil 2

BAUARTSPEZIFIKATION FUR:

umgebungsbezogene bipolare Transistoren [S]
BFY 90

Typ
Konstruktions-Merkmale: Halbleitermaterial: Silicium
Polaritat: NPN
Gehiusematerial: Metall (6}
1 Mechanische Eigenschaften i71 | 2 Elektrische Anwendung (8]
Bezug auf Abmessungsempfehlungen Leistungsklasse: Auf Umgebungs-
nach IEC 191-2: B 12 C7 temperatur bezogen
national: DIN 41 876 - 18 A4 Frequenzbereich: Hochfrequenz: HF
Gehause Anwendungsgebiet: Signalverstarkung
B 4
)' s 3 Giitebestatigungsstufen
{Va]
) Fund L
C *
,2.03 -
2,54 +03
Gewicht etwa 0,4 g MaBe in mm
Kennzeichnung: BFY 90

4 Grenzwerte (nach dem System der ,Absoluten Grenzwerte")
wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperaturbereich

(9

Bezug
Umgebungstemperatur tamb 0¥ 12‘5’ ZS 4.1
200 °C

Lagerungstemperatur Lstg 2?: -65°C 4.2
Kollektor-Basis-Gleichspannung bei in Riickwértsrichtung _
betriebenem Kollektoriibergang und Emitterstrom Nuil Ucpo =30V 4.3
Kollektor-Emitter-Gleichspannung bei in Riickwartsrichtung U =15V 44
betriebenem Kollektoriibergang und Basisstrom Null CEO ;
Emitter-Basis-Gleichspannung bei in Riickwértsrichtung =
betriebenem Emitteriibergang und Kollektorstrom Nulil Uepo =25V 45
Kollektorstrom (Gleichstrom) Ic=25mA 461
Kollektorspitzenstrom Iem = 50 mA 4.6.2
Verlustieistung in Abhangigkeit von der Temperatur Pioy (1) 4.7.1

Temperaturabhingigkeit der 300

zulassigen Gesamtverlustieistung

Pt =1 (2); Ry, = Parameter mW
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"Hdchste innere Ersatzsperrschichttemperatur und tyj = 200°C 4.7.2
Hﬁghsquﬂ.QG[,V{erlustleistung Piot = 200 mW
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